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Ementa:
Uma viséo sobre Circuitos Eletrénicos; Amplificadores Operacionais: ideal, real e diferentes |

configuragoes; Diodos, Transistores: bipolares, MOSFET - caracieristicas, polarizagao,
configuragdes de amplificadores, funcionamento como chave, aplicagoes; Circuitos digitais: MOS,
bipolares

Objetivos:
A proposta desta disciplina é fornecer ao aluno conhecimentos basicos sobre circuitos eletronicos.
O curso focaliza 0 entendimento e a construgao de circuitos com dispositivos semicondutores em |
aplicagoes analogicas e digitais. =

Metodologia de Ensino:

(x) Aulas Expositivas em Quadro-Negro
(x) Utilizag&o de Transparéncias ou Slides
() Aulas Préaticas Demonstrativas

() Aulas Praticas de Montagem

() Trabalho Teorico Extra-Classe

() Trabalho Pratico Extra-Classe

(x) Estudo Dirigido / Listas de Exercicios
(X) Aulas em Salas de Microcomputadores
() Outros - Especificar:

Critérios de Avaliagdo:



Primeira Prova: 30 pontos
Segunda Prova: 30 pontos
Terceira Prova: 30 pontos
Listas de exercicios: 10 pontos

Programa:
Introdugao & Eletrénica e revisdo de circuitos elétricos. (Cap. 1)
2 Diodos. (Cap. 3)

21 Diodo ideal

2.2 Caracteristicas da jungéo do diodo

2.3 Analise de circuitos com diodos

24 Modelo de pequeno sinais e sua aplicagao

2.5 Operag&o na regi&o de ruptura reversa - Zener

2.6 Circuitos retificadores

2.7 Circuitos limitadores, grampeadores, dobradores e multiplicadores de tens@o
2.8 Operagéo fisica do diodo

3 Transistores Bipolares (Cap. 4)
3.1 Estrutura fisica e modos de operagéo

3.2 Operagao do transistor NPN no modo ativo

3.3 Transistor PNP

3.4 Circuitos, simbolos e convengdes

3.5 Representagéo grafica das caracteristicas do transistor

3.6 Analise de circuitos com transistores em cC

3.7 O transistor como amplificador

3.8 Modelos de circuitos equivalentes para pequenos sinais

3.9 Analise gréfica

3.10 Polarizagao do BJT para projeto de circuitos discretos

3.11 Configuragao de amplificadores com BJT de um estagio basico simples
3.12 O transistor como chave - corte/saturagéo

313 Caracteristicas estaticas completas e efeito de segunda ordem

4 Transistor de Efeito de Campo (Cap. 5)
4.1 Estrutura e operagao fisica do MOSFET tipo crescimento

42 As caracteristicas V-1 do MOSFET tipo crescimento

43 MOSFET tipo deplegé&o

4.4 FET como amplificador

4.5 Polarizagao do FET em circuitos discretos

4.6 Configuragdes basicas de amplificadores com FET de estagio simples

4.7 Amplificadores MOS em circuitos integrados

4.8 FET como chave

5 Amplificadores Operacionais - Amp. Op. (Cap. 2)
5:1 Encapsulamento de um Amp. Op.
5.2 O Amp. Op. |deal

53 Analise de circuitos com Amps. Ops. |deais — Topologias de circuitos com Amp. Op. na

configurag&o inversora
5.4 A configuragéo inversora em outras aplicagbes

5.5 A configuragdo néo - inversora - Topologias de circuitos com Amp. Op. na configuragao nao

- inversora
5.6 Exemplos de circuitos com Amp. Op.



5.7 Amp. Op. N&o ideal - Funcionamento
5.8 Estrutura Interna dos Amp. Ops.

5.9 Operagao dos Amp. Op. em grande sinal
5.10 Rejeicdo em Modo Comum

5.11  Resisténcia de Entrada e de Saida

5.12  Problemas com a Realimentag&o em CC

6 Circuitos Digitais MOS (Cap. 13)
6.1 Circuitos logicos - alguns conceitos basicos
6.2 Os inversores NMOS com carga de crescimento

6.3 Os circuitos l6gicos NMOS
6.4 QO inversor CMOS

6.5 Circuitos com portas CMOS
6.6 Os flip-flop e as travas (latch)

7. Circuitos Digitais Bipolares (Cap. 14)
7.1 O BJT como elemento do circuito digital

7.2 Formas primarias dos circuitos digitais BJT

7.3 Transistor TTL (TL)

7.4 Caracteristicas padrédo do TTL

7.5 Familias TTL com melhorias no funcionamento

7.8 A logica de emissor acoplada (ECL)

7.7 Os circuitos digitais Bl CMOS

Utilizagdo do Computador:

O programa Pspice (Microsoft/Orcad) sera utilizado para comprovar resultados em exercicios e em
projetos de circuitos eletrénicos dos trabalhos extra-aulas e de Laboratério. E necessério que todos
os alunos aprendam trabalhar com este programa de simulag&o. A versdo esfudante encontra-se
na "home page".
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